BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

III LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

29 de febrero de 1988

NGm. 59-6
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121/000060 Proteccion juridica de las topografias de los productos semiconductores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 97 del
Reglamento de la Camara, se ordena la publicacién en el
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del texto apro-
bado por la Comision de Industria, Obras Publicas y Ser-
vicios relativo al proyecto de Ley de Proteccion Juridica
de las topografias de los productos semiconductores, que
ha sido tramitado por la misma con Competencia Legis-
lativa Plena, de conformidad con lo previsto en el articu-
lo 75.2 de la Constituciéon (expediente nume-
ro 121/000060).

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de
1988.—El Secretario General del Congreso de los Diputa-
dos, Luis Maria Cazorla Prieto.

La Comisién de Industria, Obras Publicas y Servicios,
a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha apro-
bado con Competencia Legislativa Plena, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 75.2 de la Constitucién, el
proyecto de Ley de proteccién juridica de las topografids
de los productos semiconductores, con.el siguiente texto:

El papel que los productos semiconductores desempe-
fan en el mundo es de mayor importancia cada dia, no
s6lo en el campo de la industria electrénica misma, sino
en toda una amplia gama de sectores industriales. El que
sectores como el del automdévil, telefonia, comunicacio-
nes, el de fabricacion de equipos militares, el de maqui-
nas recreativas, los programas espaciales, etcétera, de-
pendan cada vez mas de esta tecnologia, nos lleva a acep-
tar el hecho de que nuestra vida diaria esta intimamente
ligada a su desarrollo.

Las funciones de los productos semiconductores depen-
den en gran medida de sus topografias. La estructura y
disposicién de los elementos, asi como de las distintas ca-
pas que componen el circuito integrado, lo que err defini-
tiva constituye su «topografia», son resultado directo del
disefio y representan una parte importante del esfuerzo
creativo, exigiendo su concepcién considerables recursos
humanos, técnicos y financieros.

Como consecuencia del proceso necesario, el coste del
disefio resulta ser muy elevado, al requerir el disefio del
circuito funcional, el de cada elemento individual del cir-
cuito, el de su disposicién geométrica y el de las interco-
nexiones. Sin embargo, una vez realizado el disefio el cos-
te de fabricacién no es elevado.

Si concebir y disefiar un circuito integrado es costoso
y dificil, el copiarlo es, por el contrario, relativamente fa-
cil y su costo muy inferior al necesario para su desarrollo.

Por ello, se considera necesario establecer, en aras de
la innovacidn tecnoldgica, la proteccién de los creadores
de las topografias de los productos semiconductores, de
manera que puedan amortizar sus inversiones mediante
la concesion de derechos exclusivos.

Por otra parte, el Consejo de la Comunidad Econémica
Europea, en base a las anteriores consideraciones, adop-
t6 la Directiva 87/54/CEE, de 16 de diciembre de 1986, so-
bre la proteccién juridica de las topografias de los pro-
ductos semiconductores, en cuyo articulo 11 se establece
que los Estados miembros adoptaran las medidas nece-
sarias para su proteccién mediante la concesiéon de dere-
chos exclusivos.

Articulo 1. Definiciones

A los efectos de la presente Ley, se entendera por:
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1. Producto semiconductor, la forma final o interme-
dia de cualquier producto:

a) constituido por un sustrato que incluya una capa
de material semiconductor, y

b) que tenga una o mas capas suplementarias de ma-
teriales conductores, aislantes o semiconductores, dis-
puestas en funcion de una estructura tridimensional pre-
determinada y

¢) destinado a desempenar, exclusivamente o junto
con otras funciones, una funcién electrénica.

2. Topografia de un producto semiconductor, una se-
rie de imagenes interconectadas, sea cual fuere la mane-
ra en que estén fijadas o codificadas:

a) . que representen la estructura tridimensional de las
capas que componen el producto semiconductor.

b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte
de la estructura de una de las superficies del producto se-
miconductor en cualquiera de sus fases de fabricacion.

3. Explotacion comercial, la venta, el alquiler, el
arrendamiento financiero o cualquier otro método de dis-
tribucién comercial, o una oferta con dichos fines.

A los efectos de la anterior definicién, no se incluira la
explotacién que se realice en condiciones de confidencia-
lidad, siempre que no se produzca distribucién a terce-
ros. No obstante, si se incluira la explotacion que se rea-
lice en condiciones de confidencialidad, cuando éstas ven-
gan exigidas por razones de seguridad en relacién a apli-
caciones militares.

Articulo 2. Requisitos de proteccion

1. Se protegeran las topografias de los productos se-
miconductores mediante la concesién de derechos exclu-
sivos, conforme a lo establecido en la presente Ley.

2. La topografia de un producto semiconductor sera
objeto de proteccion en la medida en que sea el resultado
del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un produc-
to corriente en la industria de semiconductores. Cuando
la topografia de un producto semiconductor esté consti-
tuida por elementos corrientes en la industria de semi-
conductores, estara protegida solo en la medida en que la
combinacion de tales clementos, como conjunto, cumpla
los requisitos mencionados.

Articulo 3. Derecho a la proteccion

1. El derecho a la proteccion pertenece a las personas
que sean creadoras de las topografias de productos semi-
conductores, sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos siguientes:

2. a) El derecho a la proteccion de las topografias de
productos semiconductores, creadas por el trabajador du-

rante la vigencia de su contrato o relacion de trabajo con
la empresa, se regira por lo establecido en el Titulo 1V,
Invenciones Laborales, de la Ley 11/1986, de 20 de mar-
zo, de Patentes.

b) Elderecho a la proteccion de las topografias de pro-
ductos semiconductores, creadas en virtud de un contra-
to no laboral, corresponderd. a la parte contractual que
haya encargado la topografia, salvo que el contrato esti-
pule lo contrario.

3. a) Se beneficiaran de la proteccién de la presente
Ley: :

Las personas naturales mencionadas en los parrafos 1
y 2 que tengan la nacionalidad de un Estado miembro de
la Comunidad Europea o que residan habitualmente en
el territorio de un Estado miembro, asi como las perso-
nas juridicas mencionadas en el parrafo 2 que tengan un
establecimiento industrial o comercial real y efectivo en
el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Eco-
némica Europea.

b) Se beneficiaran igualmente de la proteccién de la
presente Ley, las personas naturales o juridicas que res-
pondan a las condiciopes establecidas en el apartado a)
del parrafo 3 de este articulo, que sean las primeras en
explotar comercialmente en un Estado miembro una to-
pografia que todavia no haya sido explotada comercial-
mene en ningun otro lugar y que hayan recibido, de la per-
sona con derecho a disponer de la topografia, la autori-
zacion para explotarla comercialmente de forma exclusi-
va en toda la Comunidad.

4. El derecho a la proteccién se aplicara, asimismo,
en favor de los causahabientes de las personas menciona-
das en los parrafos anteriores.

Articulo 4. Registro

1. Para que la topografia de un producto semiconduc-
tor se beneficie de los derechos exclusivos, concedidos con
arreglo al articulo 2, debera presentarse una solicitud de
registro ante el Registro de la Propiedad Industrial. Re-
glamentariamente se establecera la forma y condiciones
de la solicitud de registro, de la tramitacién y resolucién
de la misma, asi como de la publicacién del acuerdo de
registro, en su caso.

La solicitud de registro podra presentarse igualmente
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Indus-
tria y Energia, salvo que la competencia para la ejecu-
cion en materia de propiedad industrial corresponda a la
Comunidad Auténoma, cuyos Organos seran, en este caso,
los componentes para recibir la documentacion. En estos
supuestos, la Unidad administrativa que haya recibido la
solicitud hara constar mediante diligencia, el dia, la hora
y el minuto de su presentacion y la remitiran al Registro
de la Propiedad Industrial.

Tanto la solicitud de registro como los restantes docu-
mentos que hayan de presentarse en el Registro de la Pro-
piedad Industrial deberan estar redactados en castellano.
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En las Comunidades Auténomas donde exista también
otra lengua oficial, dichos documentos podran redactarse
en dicha lengua, debiendo ir acompanados de la corres-
pondiente traduccién en castellano, que se considerara
auténtica en caso de dudas entre ambas.

Esta solicitud podra presentarse antes de comenzar la
explotacién comercial o en un plazo de dos afios, conta-
dos a partir de la fecha del comienzo de dicha explota-
cién. Con la solicitud de registro debera depositarse el
material que identifique o que represente la topografia, o
una combinacién de dichos elementos, asi como una de-
claracién en documento publico referente a la fecha de la
primera explotacién comercial de la topografia, cuando
dicha fecha sea anterior a la fecha de solicitud de registro.

2. El material depositado con arreglo al apartado an-
terior no sera accesible al publico cuando constituya un
secreto comercial. No obstante, ello no afectar4 a la reve-
lacion de dicho material, como consecuencia de resolu-
ci6n judicial o de otras autoridades competentes, a quie-
nes sean parte de un litigio respecto de la validez o vio-
lacién de los derechos exclusivos mencionados en el
articulo 2.

3. Toda transferencia de derechos exclusivos sobre las
topografias de productos semiconductores sélo surtira
efectos frente a terceros de buena fe, si hubiera sido ins-
crita en el Registro de la Propiedad Industrial.

4. Las personas con derecho a la proteccién de las to-
pografias de productos semiconductores, en virtud de lo
previsto en la presente Ley, que puedan demostrar que
un tercero ha solicitado y obtenido el registro de una to-
pografia sin autorizacién, podran reinvindicar ante los
Tribunales la titularidad de la topografia, sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corres-
ponderle. La accion reivindicatoria sélo se podra ejerci-
tar en un plazo de dos afios contados desde la fecha de pu-
blicacién del registro de la topografia del producto se-
miconductor.

Articulo 5. Contenido de los derechos exclusivos

1. Los derechos exclusivos contemplados en el articu-
lo 2 incluyen los de autorizar o prohibir los siguientes
actos:

a) Lareproduccion de una topografia en la medida en
que esté protegida en virtud del parrafo 2 del articulo 2,
salvo la reproduccién a titulo privado con fines no co-
merciales.

b) La explotacién comercial o la importacién con tal
fin de una topografia o de un producto semiconductor en
cuya fabricacion se haya utilizado la topografia.

2. Los derechos exclusivos contemplados en el parra-
fo 1 no se aplicaran a las reproducciones con fines de ana-
lisis, evaluacién o ensenanza de los conceptos, procedi-
mientos, sistemas o técnicas incorporados en la topogra-
fia, o de la propia topografia.

3. Los derechos exclusivos contemplados en ¢l parra-

fo 1 no se extenderan a los actos relativos a una topogra-
fia que cumpla los requisitos del apartado 2 del articu-
lo 2 y cuya creacion esté basada en el analisis y la eva-
luacién de otra topografia efectuados con arreglo al apar-
tado 2) del presente articulo.

4. Los derechos exclusivos de autorizacion o prohibi-
ciéon de los actos mencionados en el apartado b) del
parrafo 1 del presente articulo no seran aplicables a los
actos realizados en Espaiia con relacién a las topografias
o productos semiconductores que hayan sido comerciali-
zados en un Estado miembro de la Comunidad Econémi-
ca Europea por el titular de los derechos exclusivos o con
su consentimiento.

5. No se podra impedir a una persona la explotacion
comercial de un producto semiconductor, siempre y cuan-
do en el momento de adquirir el producto no sepa o ca-
rezca de motivos fundados para pensar que el mismo esta
protegido por un derecho exclusivo, concedido de acuer-
do con lo previsto en la presente Ley.

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a los actos
realizados después de que la persona sepa o tenga moti-
vos fundados para pensar que el producto semiconductor
estd amparado por tal proteccion, el titular del derecho
podria exigir ante los Tribunales el pago de una remune-
racién adecuada.

6. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara,
asimismo, a los causahabientes de la persona menciona-
da en el primer inciso de dicho parrafo.

Articulo 6. Licencias obligatorias

Los derechos exclusivos contemplados en el articulo 2
podran ser sometidos a licencias obligatorias cuando exis-
tan motivos de interés publico que lo aconsejen. A tales
efectos, seran de aplicacion los articulos 90, 100, 101 y
102 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Articulo 7. Duracién de la proteccién

1. Los derechos exclusivos contemplados en el articu-
lo 2 naceran en la primera en el tiempo de las fechas
siguientes:

a) En la que la topografia ha sido objeto de explota-
cion comercial por primera vez en cualquier lugar del
mundo.

b) En la que se haya presentado la solicitud de regis-
tro en debida forma.

2. Los derechos exclusivos expiraran transcurridos
diez arios contados a partir de la primera en el tiempo de
las siguientes fechas:

a) El fin del afo en el que la topografia ha sido objeto
de explotacién comercial por primera vez en cualquier lu-
gar del mundo.

b) El fin del ano en el que se haya presentado la soli-
citud de registro en debida forma.
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No obstante, quedara sin efecto todo registro relativo a
una topografia que no haya sido objeto de explotacién co-
mercial en ningun lugar del mundo en el plazo de quince
afnos, contados a partir de la fecha de su primera fijacién
o codificacién.

Articulo 8. Acciones por violacion de los derechos ex-
clusivos

1. El titular de una topografia protegida en virtud de
la presente Ley podra ejercitar ante los 6rganos de la Ju-
risdiccién ordinaria las acciones civiles y las medidas pre-
vistas en el Titulo VII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes.

2. La persona que, teniendo derecho a la protecciéon
en virtud del articulo 3, pueda probar que un tercero
fraudulentamente ha reproducido o explotado comercial-
mente o importado con tal fin una topografia creada por
ella, en el periodo comprendido entre su primera fijacion
o codificacién y el nacimiento de los derechos exclusivos

conforme al apartado 1 del articulo 7, podra ejercitar’

ante los tribunales la correspondiente accién por compe-
tencia desleal.

Articulo 9. Extensién de la proteccién

La proteccion concedida a las topografias de productos
semiconductores, contemplada en el articulo 2, sélo se
aplicara a la topografia propiamente dicha con exclusion
de cualquier otro concepto, procedimiento, sistema, téc-
nica o informacién codificada incorporados en dicha
topografia.

Articulo 10 Signo indicativo de proteccion

Los productos semiconductores manufacturados sobre
la base de topografias protegidas, de acuerdo con lo pre-
visto en la presente Ley, podran llevar de manera visible
y para informar de la existencia de esta proteccion, una
indicacion consistente en una T mayuscula encerrada
dentro de un circulo.

Articulo 11,
gislativas

Manteniemiento de otras disposiciones le-

Las disposiciones de la presente Ley seran aplicables
sin perjuicio de los derechos que reconocen las vigentes
disposiciones legislativas sobre patentes y modelos de
utilidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Se crea la tasa por servicios prestados por el Registro

de la Propiedad Industrial en materia de proteccion juri- -

dica de las topografias de los productos semiconductores
a la que seran de aplicacion las siguientes reglas:

1. Normas reguladoras. La tasa se regira por lo esta-
blecido en la presente Ley y, en su defecto, por la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por la
Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales, de 26 de diciem-
bre de 1958, y por la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creacion del Organismo Auténomo Registro de la Propie-
dad Industrial.

2. Hecho imponible. La tasa gravara:

a) La solicitud de registro de las topografias de los
productos semiconductores.

b) El depésito del material que identifique o que re-
presente la topografia o una combinacién de dichos
elementos.

¢) La inscripcién de transferencias de derechos exclu-
sivos sobre las topografias de productos semiconductores.

3. Sujetos pasivos. Seran sujetos pasivos del pago de
la tasa los solicitantes del registro de topografias o del de-
posito del material o de la inscripcién de transferencia.

4. Cuotas. La tasa se exigira con arreglo a la siguiente
tarifa:

1. Tasa por solicitud de registro: 6.050 pesetas.

2. Tasa por dep6sito de material: 4.000 pesetas.

3. Tasa por inscripccion de transferencias. Por cada
registro: 1.200 pesetas.

5. Devengo. La obligacién de contribuir nacer4 en el
momento de solicitarse el registro o la inscripcién de la
transferencia o al realizarse el depdsito del material.

6. Afectacion. La tasa quedara afectada al Registro de
la Propiedad Industrial debiendo integrarse en su presu-
puesto de ingresos el importe que se obtenga de su
recaudacion. ’

7. Gestién. Bajo la direccién y control del Ministerio
de Economia y Hacienda, la gestién de la tasa estara a
cargo del Registro de la Propiedad Industrial, quedando
autorizada la autoliquidacién de la misma.

8. Modificacion. Las leyes de Presupuestos Generales
del Estado podran modificar las cuotas establecidas en la
Tarifa para adaptarlas a la variacién que experimente el
coste de los servicios que retribuye o la coyuntura eco-
némico-social.

Segunda

La Ley de Procedimiento Administrativo se aplicara su-
pletoriamente a los actos administrativos regulados en la
presente Ley, que podran ser recurridos en el orden con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispues-
to en su Ley de Jurisdiccion Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Gobierno para dictar las me-
didas y disposiciones que resulten precisas para el de-
sarrollo y aplicacién de lo dispuesto en la presente Ley.

Segunda. Se autoriza al Gobierno para modificar las
~ definiciones de los puntos a) y b) del parrafo 1 del articu-
lo 1, cuando éstas sean revisadas por los 6rganos de las
Comunidades Europeas, con el fin de adaptar las defini-
ciones al progreso técnico.

Tercera. Se autoriza al Gobierno para modificar el ar-
ticulo 3.3, con el fin de ampliar el derecho a la protec-
cién a personas originarias de terceros paises o territo-
rios, gue no se beneficien de la proteccion, cuando asi se
establezca por los 6rganos de las Comunidades Europeas.

Asimismo, el Gobierno podra ampliar la protecciéon a
personas que no se encuentren incluidas en el apartado
anterior, mediante la celebracién del correspondiente
acuerdo con el Estado del cual sean originarias, siguien-
do el procedimiento previsto en el artfculo 3, apartados
6 a 8 de la Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre
de 1986.

Cuarta. La presente Ley entrara en vigor a los cuatro
meses de su publicacién en el «Boletin Oficial del Es-
tado».

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de
1988.—El Presidente de la Comisién, Eugenio Triana Gar-
cia.—El Secretario de la Comisién, Luls Pagén Saura.
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